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3 Results and Discussion  
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ty and the response of the spectrum of the EBLs may be the main factors to affect 

the performance of the PV diodes.  
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有机光伏器件的激子阻挡层的工作机制

任清江１，２，李文连１，初　蓓１，苏子生１，吴双红１，２

（１．中国科学院 激发态物理重点实验室 长春光学机密机械与物理研究所，吉林 长春　１３００３３；

２．中国科学院 研究生院，北京　１０００４９）

摘要：研究了有机光伏器件的激子阻挡层（ＥＢＬ）的工作机制，对于像ｂａｔｈｏｃｕｐｒｏｉｎｅ（ＢＣＰ）和ｂａｔｈｏｐｈｅｎａｎｔｈｒｏ
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ｌｉｎｅ（Ｂｐｈｅｎ）这样的电子阻挡层，主要利用的是他们的强的电子传输能力。而像ｃｏｐｐｅｒｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ（ＣｕＰｃ）
作为电子阻挡层则可利用它大的空穴传输能力和较低的ＨＯＭＯ能级。我们还发现当ＣｕＰｃ厚度为１０～３０ｎｍ
时，ＣｕＰｃ表现出比ＢＣＰ和 Ｂｐｈｅｎ高的 ＥＢ特性。文中还较为详细地叙述了 ＣｕＰｃ作为电子阻挡层的运行
机制。
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向您推荐《液晶与显示》———中文核心期刊

《液晶与显示》是中国最早创办的液晶学科专业期刊，也是中国惟一的液晶学科和显示技术领域中

综合性专业学术期刊。它由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国光学光电子行业协会液

晶专业分会和中国物理学会液晶分会主办，科学出版社出版。

《液晶与显示》以研究报告、研究快报、综合评述和产品信息等栏目集中报道国内外液晶学科和显

示技术领域中最新理论研究、科研成果和创新技术，及时反映国内外本学科领域及产业信息动态，是宣

传、展示我国该学科领域和产业科技创新实力与硕果，进行国际交流的平台。本刊是英国《科学文摘》

（ＩＮＳＰＥＣ）、美国《化学文摘》（ＣＡ）、俄罗斯《文摘杂志》（ＡＪ）、美国《剑桥科学文摘》（ＣＳＡ）、“中国科技
论文统计源期刊”等２０余种国内外著名检索刊物和文献数据库来源期刊。

《液晶与显示》征集有关各类显示材料及制备方法、液晶显示、等离子体显示、阴极射线管显示、发

光二极管显示、有机电致发光显示、场发射显示、微显示、真空荧光显示、电致变色显示及其他显示、各类

显示器件物理和制作技术、各类显示新型模式和驱动技术、显示技术应用、显示材料和器件的测试方法

与技术、成像技术和图像处理等研究论文。《液晶与显示》热忱欢迎广大作者、读者广为利用，踊跃投

稿。同时，竭诚欢迎社会各界洽谈广告业务、合作组织技术交流与信息发布活动。

《液晶与显示》为双月刊，国内定价３０元。国内邮发代号：１２－２０３；国外发行代号：４８６８ＢＭ。广告
经营许可证号：２２００００４００００６８。
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